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Skrécony opis:

Zatozeniem przedmiotu jest zapoznanie studentdw 2z zagadnieniami zwigzanymi z technologiami
potprzewodnikowymi. W centrum probleméw wspotczesnej inzynierii niewatpliwie znajdujg sie uktady
scalone oparte na potprzewodnikach. Dzisiejszy zglobalizowany $wiat nie istnialby bez handlu
potprzewodnikami i urzgdzeniami elektronicznymi. W ramach wykfadu zostanie przedstawiona historia
rozwoju technologii potprzewodnikowych od krzemu do zaawansowanych uktadow poétprzewodnikowych,
tendencje rozwoju oraz mozliwosci zastosowania wybranych urzgdzen mikroelektronicznych w kontekscie
aplikacji w réznych dziedzina techniki, inzynierii i nowoczesnej gospodarki. Przedstawione zostang réwniez
aspekty geopolityczne i spoteczne przemystu potprzewodnikowego. Znajomosé jednej z podstawowych
technologii dzisiejszego $wiata i zwigzanych z nig problemoéw pozwolg studentowi zrozumie¢ i swiadomie
rozwigzywac dylematy wspotczesnej cywilizaciji.

Short description:

Opis:

Tresci programowe

Wyktad

. Wprowadzenie do zagadnien technologii pétprzewodnikowych,

. Historia rozwoju po6tprzewodnikow,

. Tendencje rozwoju technologii potprzewodnikowych,

. Urzadzenia i procesy produkcyjne dla technologii pétprzewodnikowych,

. Zastosowanie nano- i mikroelektroniki — gtéwne kierunki aplikacji i przyktady zastosowan,
. Przemyst potprzewodnikowy — aspekty geopolityczne i spoteczne,

. Technologiczna bitwa supermocarstw
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Wyktad:
« stacjonarne: 30h
Liczba punktow ECTS: 2

Description:
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Efekty uczenia sie:

Wiedza: zna i rozumie podstawowe problemy wspoétczesnej cywilizacji w odniesieniu do osiggnie¢ nauki i
Techniki.

Umiejetnosci: potrafi samodzielnie planowac i realizowac wiasne uczenie sie przez cate zycie.
Kompetencje spoteczne: jest gotdéw do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych tresci, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwigzywaniu probleméw poznawczych i praktycznych oraz zasiegania opinii
ekspertow w przypadku trudnosci z samodzielnym rozwigzaniem problemu.

Learning outcomes:

Metody i kryteria oceniania:

Wyktad Zaliczenie w formie testu. Kryterium zaliczenia: minimum 50% maksymalnej liczby punktow
mozliwych do zdobycia.

Assessment methods and assessment criteria:

Przynaleznos$¢ do grup przedmiotow w cyklach:
Element of course groups in various terms:

Opis grupy przedmiotéw Course Cykl pocz. Cykl kon.
group description First term Last term
przedmioty obieralne 2023/2024

studia stacjonarne

stopien studiéw — dowolny
kierunek studiéw —
dowolny

semestr dowolny
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